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約1.8us

→約550KHz（期待通り）

約3.5us

→約285KHz（期待値の半分）

約19V

約13V

ブートストラップが

機能性していない

LDRVが

想定外にH出力
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About 3.5μs
  → About 285kHz (half the expected value)
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About 13V.
The bootstrap is not functional.
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LDRV unexpectedly outputs H.
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About 1.8μs
  → About 550kHz (as expected)

986515
テキストボックス
About 19V
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Prototype Board
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EVM (constants changed)




